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EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Con fundamento en el Articulo 3°, fracciones XVI y XXIX del Decreto que crea el
Tecnolégico Nacional de México publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 23 de julio del 2014 y el Manual de Organizacién General del Tecnolégico
Nacional de México, publicado el 20 de diciembre de 2018, el Tecnoldgico
Nacional de México:

CONVOCA

A estudiantado de licenciatura y posgrado, académicos, investigadores,
profesionistas y publico en general al a inscribirse al

DIPLOMADO EN SEMICONDUCTORES

Objetivo General

Desarrollar una conjuncion de saberes para estudiantado y profesorado
con interés en el area técnico-cientifica del estudio de Semiconductores,
gue contribuya al desarrollo de perfiles para la realizacion de actividades
especificas e investigacion aplicada en la cadena de valor de la industria
estratégica asociada a los semiconductores en nuestro pais para generar
competitividad a nivel mundial.

BASES

PRIMERA. Dirigida a

e A estudiantado de licenciaturay posgrado, académicos, investigadores,
profesionistas y publico en general con area de conocimientos afines.

SEGUNDA. Periodos

e Inscripcion: 08 al 24 de mayo de 2023.

e Duracion del diplomado: 120 horas.

e Modalidad: en linea.

e Inicio del diplomado: 29 de mayo de 2023.
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TERCERA. Contenido Tematico

MODULO 1

FiSICA DE SEMICONDUCTORES

MODULO 2
TECNICAS DE DISENO DE

CIRCUITOS INTEGRADOS
DIGITALES

MODULO 3
TECNICAS DE DISENO

DE CIRCUITOS INTEGRADOS
ANALOGICOS

MODULO 4
PROCESO DE FABRICACION

Y LAYOUT PARA CIRCUITOS
INTEGRADOS

MODULO 5

TECNOLOGIAS EMERGENTES

PLAN-SONO

1.1 Estructuras Cristalinas

1.2 Materiales Semiconductores

1.3 Bandas de energia y portadores de carga en semiconductores

1.4 Materiales extrinsecos

1.5 Sintesis y caracterizacion fisicoquimica de materiales semiconductores

2.1 Tecnologias CMOS

2.2 Estructuras basicas

2.3 Circuitos Combinacionales
2.4 Circuitos Secuenciales

2.5 Herramientas CAD

2.6 Aplicaciones

3.1 Regidn de operacion de los transistores MOS
3.2 Polarizacién

3.3 Estructuras basicas

3.4 Herramientas CAD

4.1 Proceso fotolitografico
4.2 Proceso de disefo del layout para Cl
4.3 Verificaciéon

5.1 Otros transistores

5.2 Computacién cudntica e Inteligencia Artificial
5.3 Internet de las cosas (IoT) y Sistemas embebidos
5.4 FPGA

5.5 Diseno de PCB

5.6 Paneles solares
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CUARTA. De la inscripcién

Se llevara a cabo en linea a través del siguiente enlace a partir del 8 de mayo
de 2023:

https://foprodesemiconductores.aguascalientes.tecnm.mx/

QUINTA. De los costos

El diplomado se ofrece de forma gratuita, llenando una carta compromiso,
cuyo formato se les hara llegar al correo electréonico registrado en su
inscripcion.

Los aspectos no contemplados en el presente proceso seran resueltos por
la Secretaria de Extensiéon y Vinculaciéon/Secretaria Académica de
Investigacion e Innovacién del TecNM. Para mas informacién, contactar
al correo dip.semiconductores @tecnm.mx.

Ciudad de México., a 07 de mayo del 2023.

ATENTAMENTE

7
SRR 7 g
RAMON JIMENEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
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Informes:
dip.semiconductores@tecnm.mx
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